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it)=sin377t A R=1W C= —— F
377

v(t)

. C
(A) f2sin(377t- 45°) V (B) /2sin(377t+45°) V I(®)
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(C) Sn(377t- 45)V (D) %sin(?;??t- 45)V
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(A)8 (B)8
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200W
(A) 50 W (B) 100 W (C) 200 W (D) 400 W
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v(t)=0 t30 i(t) =10e ™ A v(t) = 506 V Oft£¥
(A) 75 mJ (B) 100 mJ (C) 125 mJ (D) 150 mJ
. A B i
(A)3 A (B) 4 A (C)5A ug (D) 6 A
i(t)
= 20Q 300
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M
1 1 1
.A B C A Y Ga= — Gp= — Go= — Gi=
R~ R R
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RR, Ny, o

A g-_GB _ ® R TRIR+ . B R
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

t=0 Closed
(A)5ms (B) 3ms ©2ms (D) 1.2ms
_t -0 O.:lLlp F
v
i (1) © m
7.5mA v (1)$ 20kQ 30kQ 40kQ
o 0.1|;|J F
hd A
RLC w,
(A) 50 rad/s (B) 4x10° rad/s (C) 10* rad/s (D) 4x10° rad/s
« o
“ b i (t)
o E, T . E & o E, = . E =
(A) () _E(l'e ) B) i(® "R e ©) i _E(l'e ) (D) i® _Ee
b
N
+0.1 rdg vyear
(A) B) ©) (D)
Zi
(A) (B)
© (D)
AC
(A) AC DC RMS
(B) Shape Factor
©
(D)
PMMC 2KW 50mA
(A) 2K W/ V B)50mMA  (C)0.1V (D)5 W
DMM
(A) A/D (B) ACIDC
©) (D)
(THD) 0.1% dB
(A) 20dB (B) 30dB (C) 40dB (D) 60dB
Anaog Intensity

(A)Y (Axis) (B) X (C)Z (D)



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Trigger Mode “ Single”  “ Normal’ * Auto”
* Normal”
(A) (B)
(©) (D)
Digital Oscilloscope
(A) Waveform Digitizing
(B) A D bit
© Sampling Red Time Equivdent Time
(D)
SG _
(A) 10V SG 10V
(B) 10 KHz SG 10KHz
© 2V SG 2V OFFSET
(D) SG VP Vims Vayg
Universal Counter
(A)
(B) Time-Interval Totalize
(©)
(D) Gate Time Rise- Time Pulse Width
Duty Cycle
L CR 01H 25mF 12KW
(A)1Hz (B) 1KHz (C) 1 MHz (D) 1 GHz
Logic Anayzer
(A) Timing Mode
(B) State  Mode
(®
(D) (Internal Clock)
Spectrum Analyzer
(A)
(B) Frequency Domain
©)
(D) Full Span Per-Division Span Zero Span



26.

(Zener)
(A) 1.2KW (B) 0.8KW
27.
(A) (B)
© (D)
28.
2V

m

R

)
VinSinw t Vmsmwt + Vmsinwt C “ l O, Vmsnot C ;0
C Vo C
1. L
< is |

[, =20W |, =2mA V, =67V
(C) 2.5KW (D) 0.5KW
R=05KQ
- v = R
C
)

29. NPN PNP b 100 Vo
(A) 4 (B) 6.7 (C)5.6 (D) 3.3
30.
(A) C, G B) C, C, © C; C, O C C
CF + 9V +Vee
KO RR, R R G
100KQ 5KQ |—°V
Ve °
Ve (T\l CZ:;
KO v, o—{+
50KQ 3KQ
= R4?CA_:!_
31. N MOSFET 5 =0.6mA (threshold)
V, =1V v, 1V,
(A) -10 (B) -8 © -6 (D) -4
+5V
Rp 5KQ% 00
I °
Rs=10MQ

5
+ oo $ R=10KQ
Vi



32. (Miller)

(A) R B) R ©) R D) R,
33. Q..Q,
A =V, ly,
(A) - 165 (B) +133 (©) -101 (D) +89
VDD Vee=+15V
R, % % 1KQ
_ 00 OIOI Iw—o Vo
Vi o_| __l_ {} % DQZ
R4 00 00 i . 5KQ
—t—— Vo Vi o— ]
r Rs § R2 5KQ
1KQ o0
R L+ 1Lz L
34.
(A)C
(B) A 25%
©B
(D) AB
35. V, =140nY V., =60nV
V, =120nY V., =80nV V, =41mV
(A) 100 (B) 200 (C) 50
36. A =V, /v,
(A) Rcl chZ (B) (Rl + RZ) XRCZ
R1 R, R xR,
Rz = D RoR, "
37. 0
@ B) Ve c
o V Il
° t— t \(/)I—’\/\Fi\—i Vo
© v. o T E N
Vo Vo 0
— — L1
T T o T 1
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G O—
+ + +
R
Vi Vi Vi
O * O
T

39. i || —

(A) (B) 0 Vi R Vo

© (D) ° =
40. Re

(A) 64KW (B) 58KW (C) 50KW (D) 32KW

R;=2KQ _ +Vee c c ¢
. >—| —o VO
= Y Ve R SR SR

41. 200W 33.3W

(A) 100 (B) 80 (C) 60 (D) 40
42. TTL VIH,m'n:2V V|L,max:O.8V

VOH,min:2-4V VOL,max:0-4V VNH
VL

(A) VNH:]..ZV VNL:2V (B) VNH:]..GV VNL:1.6V

(C) VNH:O.4V VNL:0.8V (D) VNH:0.4V VNL:0.4V
43.

(A) F=A+(B+C)[(D+BLE)

(C) F=A+(B+C)[(D+BLE)

mWooO W >

(B) F=A+(B+C)(D+BIE)

(D) F=A+(B+C)(D+BLE)

S N
—

)
DIDI

O



1] 111 VDD {3 OH Y

(A) A+B (B)A B (C)AAB (D) AAB
D Q1, Q2 00 X 1001(
) Q2
(A) 0110 (B) 0101 (C) 1101 (D) 0111
1
1 73T ’ T ,
0 ral \&ﬁ
L7 LT +v
0 T3 T
1 1 X D} D; Q D Q
1 73T T3T /\ /\
il 1 cK—— |
A A B B
T Qa, Qs, Qc 000
(A)8 (B)7 (€6 (D)5
o | QaT* Qs Dr Qct—
1 Ta ol — Ts N Tc Od—
cko1 I |
A B Cin S“ ") Cout (" ") P=AAB
G= AB
(A) S=PA Cin Cout=G+PA Cin (B) S=PA Cin Cout=G+P Cin
(C) S=GA Cin Cout=G+P Cin (D)S=P Cin Cout=G+PA Cin
_ linker
(A) .EXE (B) .MAP (C) .OBJ (D) .LIB
8237
(A) (single transfer) (B) (demand transfer)
© (cascade) (D) (parallel transfer)
8086/8088

(A) (B) ©) (D)



